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	封装信息 
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	注： 1、典型应用电路及参数供参考，实际应用电路参数请在实测基础上设定，量产请和原厂沟通，其他不明请
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	注：针对静电敏感器件，操作时请注意ESD防护措施。

	推荐工作条件 (备注 2)
	电气参数 (无特殊注明， 环境温度为 25 ℃)
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